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Тема дисертації:
1. Електронні енергетичні спектри та напівпровідникові властивості кристалів Sn2P2S6 .

2. Electronic energi spectra and semiconducting properties of ferroelectric Sn2P2S6

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню природи хімічних зв'язків, електронних енергетичних
спектрів і механізму сегнетоелектричного фазового переходу, впливу локальних енергетичних станів
вакансій та домішок Ge, In, Te на оптичні, фоторефрактивні та електрофізичні властивості кристалів
Sn2P2S6. Встановлено, що при сегнетоелектричному фазовому переході відбувається зростання
ковалентності хімічних зв'язків. Запропонована енергетична схема, яка враховує донорні центри вакансій
сірки, акцепторні центри вакансій олова, діркові та електронні полярони малого радіусу. Встановлено, що
домішки Ge, In, Te, відповідно, підвищують стереоактивність катіонної підгратки, створюють донорні центри
для ефективної компенсації акцепторів, модифікують енергетичний спектр вершини валентної зони
кристалів Sn2P2S6.

2. The thesis is dedicated to the investigation of chemical bonds nature, electron energy spectra and the
ferroelectrics phase transition mechanism in Sn2P2S6 crystals. The influence of local energy states of vacancies



and Ge, In, Te impurities on these crystals optical, photorefractive and electrophysical properties is studied. It was
found that at ferroelectric phase transition a redistribution of electron density occurs due to the stereoactivity of
tin cations electron lone pair, the spontaneous polarization appearance is accompanied by increased covalency of
chemical bonds. The energy diagram for the Sn2P2S6 crystals was proposed with account of tin vacancies
acceptors states, sulfur vacancies donor states, small electron polarons at Sn+ cations and small hole polarons at
S- anions. It was found that Ge impurity increases the stereoactivity in Sn2+ cation sublattice, In impurity creates
donor centers for effective compensation of acceptors states, and Te impurity modifies the energy spectrum at the
top of valence band of Sn2P2S6 crystals.
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